FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS DE LOS COMPUTADORES 17-1X-2002
Examen de Septiembre:
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1. En el circuito de la figura, calcule las tensiones V- en todos los 4K
transistores. a3
5=300
Todos los transistores: 5K
VBE-Activa= O’7V ; VBE-Saturacic’m= O’8V
En el diodo: V,=0,65V y V=2V 5V 30K
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2. Se tiene un semiconductor de GaAs sin otros elementos quimicos afiadidos. Razone brevemente si el
semiconductor es intrinseco o extrinseco (en este Ultimo caso, diga si es de tipo N o de tipo P). Mencione
algun inconveniente y ventaja del GaAs sobre el Silicio.

3. Disefie una puerta CMOS que realice la siguiente funcion ldgica:

(A+B) CD = (AB)+C+D

-—1I7 m
4. Calcule la tension de salida Vo, y el valor de |,. 1K SK
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5. Se desea disefiar un circuito que amplifique las sefales de radio de onda larga (de 150kHz a 353kHz).
Se utilizara el amplificador operacional pA741, que tiene un GBP de 1MHz aunque algunas unidades
tienen un GBP de s6lo 700kHz. ¢, Cual es la maxima ganancia que puede tener el circuito?

Puntuacién aproximada: 3,1 -1,0-2,2-3,1-0,6



